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实验三  存储器读写和总线控制实验                   
一、实验目的：

1、掌握半导体静态随机存储器RAM的特性和使用方法。

2、掌握地址和数据在计算机总线的传送关系。

3、了解运算器和存储器如何协同工作。

二、预习要求：

预习半导体静态随机存储器6116的功能 。

三、实验设备：

    EL-JY-II型计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、电路组成：

[image: image4]电路图见图3-1，6116的管脚分配和功能见图3-2。

图3-1 存储器电路

[image: image1.png]s
a0 Do
N g
Lo ) D2 1L
£ ey D =
e vl D1 14
Ex ey bs 1
e vl ps 1
e o7

=

=

2%
pret

=

20 pg
®

CE W R BNRH
Hox X T
L H L i
L L K 5
L L L 5




   图3-2（a）  6116管脚分配              图3-2（b）  6116功能 
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图 3-3

五、工作原理：

实验中的静态存储器由2片6116（2K×8）构成，其数据线D0~D15接到数据总线，地址线A0~A7由地址锁存器74LS273(集成于EP1K10内)给出。黄色地址显示灯A7-A0与地址总线相连，显示地址总线的内容。绿色数据显示灯与数据总线相连，显示数据总线的内容。

因地址寄存器为8位，接入6116的地址A7-A0，而高三位A8-A10接地，所以其实际容量为28＝256字节。6116有三个控制线，/CE（片选）、/R（读）、/W（写）。其写时间与T3脉冲宽度一致。

当LARI为高时，T3的上升沿将数据总线的低八位打入地址寄存器。当WEI为高时，T3的上升沿使6116进入写状态。

六、实验内容：

学习静态RAM的存储方式，往RAM的任意地址里存放数据，然后读出并检查结果是否正确。

注：6116为静态随机存储器，如果掉电，所存的数据全部丢失！

七、实验步骤

Ⅱ、开关控制操作方式实验
注：为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的所有开关拨到输出高电平“1”状态，所有对应的指示灯亮。

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。 连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1、按图3－5接线图接线：
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[image: image3.wmf]MDJ2

MDJ1

MAJ1

CE

WE

AD7……AD0

BD15……BD8�

BD7……BD0

WEI

LARI

WR

fin

T3

CE

LAR

WE

数据总线

主存储器电路

控

制

开

关

地址总线

微控器接口

DIJ2

DIJ1

数据输入电路

DIJ-G

C-G

控

制

总

线

f/8

脉冲源

T3


2、拨动清零开关CLR，使其指示灯显示状态为亮—灭—亮。

3、往存储器写数据：

   以往存储器的（FF） 地址单元写入数据“AABB”为例，操作过程如下：                                                              
  (操作)          (显示)           (操作)     (显示)          (操作)                                                       
	1.C –G=1  

2.置数据输入电路

D15—D0＝ “000000001111 1111”

3.CE=1

4.C-G=0
	
	绿色数据总线显示灯显示 

“000000001111 1111”
	
	1.LAR=1
2.T3=1

（按【单步】）
	  
	地址寄存器电路黄色地址显示灯显示    “11111111”
	
	1.C-G=1

2.置数据输入电路

D15—D0＝ “1010101010111011”

3. LAR=0

4. C-G=0   


                                                                                                      

         (显示)         (操作)
	
绿色数据总线显示灯显示 

“1010101010111011”
	
	1.WE=1 

2.CE=0

3.T3=1    (按【单步】)

4 WE=0
	


4、按上述步骤按表3－2所列地址写入相应的数据

	地址（二进制）
	数据（二进制）

	        0000 0000
	0011 0011 0011 0011

	        0111 0001
	0011 0100 0011 0100

	        0100 0010
	0011 0101 0011 0101

	        0101 1010
	0101 0101 0101 0101

	        1010 0011
	0110 0110 0110 0110

	        1100 1111
	1010 1011 1010 1011

	        1111 1000
	0111 0111 0111 0111

	        1110 0110
	1001 1101 1001 1011


  5、从存储器里读数据：

以从存储器的（FF） 地址单元读出数据“AABB”为例，操作过程如下：

    (操作)         (显示)           (操作)        (显示)       (操作)    (显示)                                                    

	1.C-G=1 

2. 置数据输入电路

D15—D0＝"0000000011111111” 
3.CE=1

4.C-G=0
	
	绿色数据总线显示灯显示 

“0000000011111111”
	
	1.LAR=1
2.T3=1
 (按【单步】)
	
	MAR电路黄色地址显示灯显示    

“11111111”
	
	1. C-G=1

2. LAR=0 

3. WE=0

4.CE=0


	
	绿色数据总线显示灯显示 

“1010101010111011”


6、按上述步骤读出表3－2数据，验证其正确性。
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图3－5 实验三开关实验接线图








１

_1234567891

_1234567892

_1234567893.vsd
�

MDJ2�

MDJ1�

MAJ1�

CE�

WE�

AD7����AD0�

BD15����BD8�

BD7����BD0�

WEI�

LARI�

WR�

fin�

T3�

CE�

LAR�

WE�

C-G�

��
��
��
���

���������

�������������

��
��
��
���

���������

�����������

DIJ2�

DIJ1�

�������������

DIJ-G�

f/8�

�������

T3�


_1234567890.doc
[image: image1.png]: 17
: 5
: i
: i
: i
i
MDI1
CE
o l—7
i
i
i
i
i
AL WE
i 5
" T
: 17
: 5
: i
: i
: i
i
MDI2

6116







